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1. ФИО: Канюков Егор Юрьевич.
2. Дата и место рождения:
20 июля 1983 г., г.Ростов-на-Дону. В настоящее время проживаю - РБ, г.Минск, ул. Широкая, д. 36, к.414а, 220090.

3. Должность: младший научный сотрудник.
4. Институт, лаборатория: ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», отдел криогенных исследований.
5. Образование: Высшее, физико-математическое. Закончил Брестский государственный университет им. Пушкина (БрГУ), физический факультет. Специальность: «Физик. Преподаватель физики и информатики», 2006 г.
Дополнительное образование:
· Аспирантура ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», 2006-2009 гг.
· Курсы английского языка, 2008 г.

· II Высшие курсы стран СНГ для молодых ученых, аспирантов и студентов старших курсов по современным методам исследований наносистем и материалов Синхротронные и нейтронные исследования наносистем (СИН-нано-2009) 28.06 – 13.07.2009 г.

· Стажировка молодых ученых государств - участников СНГ 15.10 – 18.12.2009 г.

6. Область научных интересов: 
· Использование метода треков быстрых тяжелых ионов для создания новых наноструктур на основании традиционной кремниевой технологии;

· Изучение структурных и физических свойств наноструктур с использованием комплексных методов экспериментальных исследований;

· Разработка, получение и исследование новых типов магниточувствительных спинполяризованных структур на основе чередующихся слоев ферромагнитных и немагнитных материалов;

· Научные принципы создания полевых наноэлектронных эмиттеров и газовых сенсоров на основе систем с углеродными нанотрубками в диэлектрических слоях на подложке кремния;

· Изучение механизмов проводимости наноструктурированных материалов в широком интервале температур и магнитных полей.
7. Список публикаций: Автор 35 научных публикаций (см. Приложение 1). 


8. Участие в выполнении проектов, грантов: 
· Исполнитель задания Государственной программы «Наноматериалы и нанотехнологии», 2006-2010 гг.

· Исполнитель задания государственной комплексной программы научных исследований «Кристаллические и молекулярные структуры» 2006-2010 гг.

· Обладатель Гранта молодых ученых Национальной академии наук Беларуси, 2007 – 2008 гг.

· Исполнитель задания совместного проекта Российского и Белорусского фондов фундаментальных исследований «РФФИ-БРФФИ», 2008-2010 гг.

· Исполнитель задания совместного Белорусско-Германского проекта «БРФФИ-Германия», 2008-2010 гг.

· Обладатель Гранта молодых ученых Национальной академии наук Беларуси, 2008 – 2009 гг.

· Исполнитель задания научно-технической программы Союзного государства «Разработка нанотехнологий создания материалов, устройств и систем космической техники и их адаптация к другим отраслям техники и массовому производству», 2009-2012гг.

9. Награды: 


· Победитель конкурса докладов молодых ученых на XI Всероссийской научно-технической конференции и школе молодых ученых, аспирантов и студентов «Научные исследования и разработки в области авиационных, космических и транспортных систем» (АКТ-2010), 11-15 мая 2010 г., Воронеж.

· Победитель конкурса докладов молодых ученых на международной научной конференции молодых ученых «Low Temperature Physics – 2010» проходившей в  Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 06-12 июня 2010г.

10. Контактная информация: Тел.: 8-017-2841193 (р),     8-029-7951279 (моб.)


E-mail: Ka.Egor@mail.ru, Kaniukov@physyics.by 
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